
★シリコン材料・デバイス研究会（SDM）
専門委員長 大野裕三 副委員長 国清辰也
幹事 黒田理人 幹事補佐 山口 直

★有機エレクトロニクス研究会（OME）
専門委員長 松田直樹 副委員長 森 竜雄
幹事 鴻野晃洋・染谷隆夫 幹事補佐 梶井博武・田口 大

日時 4 月 8 日（金） 10：55～17：40
9 日（土） 9：30～12：30

会場 沖縄県立博物館・美術館博物館講座室（那覇市おもろまち 3-1-1．ゆいレール：おもろまち駅下車徒歩 10 分．
http://www.museums.pref.okinawa.jp/guidance/access_price/index.html TEL〔092〕802-3737 佐道泰造（九
大））

議題 薄膜（Si，化合物，有機，フレキシブル）機能デバイス・バイオテクノロジー・材料・評価技術及び一般
8日
1．固液界面におけるチトクローム cの固定化と直接電子移動反応に対する表面修飾の効果

○松田直樹・岡部浩隆（産総研）
2．〔招待講演〕 有機薄膜太陽電池の性能に及ぼすMoO3 陰極バッファーの効果
○景山 弘・石川岩道・長谷部大知・仲本裕介（琉球大）

3．〔招待講演〕 低仕事関数金属界面制御層を用いた有機半導体トランジスタのデバイス特性
○大見俊一郎・前田康貴・古山 脩・廣木瑞葉（東工大）

4．〔招待講演〕 メソスコピック寸法の λ-DNA/SiO2/Si 構造における正孔の非クーロンブロケード／ステアケース現
象
○松尾直人・高田忠雄・部家 彰・山名一成（兵庫県立大）・佐藤 旦・横山 新（広島大）・大村泰久（関西大）

5．〔招待講演〕 Sn系 IV族半導体混晶薄膜の成長と物性評価
○志村洋介・竹内和歌奈・坂下満男・黒澤昌志・中塚 理・財満鎭明（名大）

6．絶縁基板上における高 Sn濃度（＞10%）GeSn 薄膜結晶の形成
○茂藤健太・松村 亮・佐道泰造・池上 浩・宮尾正信（九大）

7．金属誘起横方向成長法によるGeSn／絶縁基板の低温形成 ○酒井崇嗣・松村 亮・佐道泰造・宮尾正信（九大）
8．非熱的エネルギーを用いた非晶質Ge/SiO2 の低温固相成長
○草野欽太・工藤和樹・塘内功大・坂口大成・茂籐健太（熊本高専）・本山慎一・楠田 豊・古田真浩（サムコ）・
中 庸行・沼田朋子（堀場製作所）・高倉健一郎・角田 功（熊本高専）

9．大気圧マイクロ熱プラズマジェット結晶化ゲルマニウム膜の電気特性評価及び高性能薄膜トランジスタの作製
中谷太一・原田大夢・○東 清一郎（広島大）

10．スパッタ Si 膜へのマルチショットELAとメタルソース・ドレイン構造TFT
○原田大成・我喜屋風太・安次富卓哉・岡田竜弥・野口 隆（琉球大）・野田勘治・諏訪 輝（ギガフォトン）・池
上 浩（九大）・奥山哲雄（東洋紡）

11．パネル上システムのための青色半導体レーザアニーリングにより形成された高光伝導性シリコン薄膜
○コスワッタゲー チャリット ジャヤナダ・中尾浩太・岡田竜弥・野ロ 隆（琉球大）

9 日
1．〔招待講演〕 Nonvolatile Memory Thin-Film Transistors Using Oxide Semiconductors

Sung-Min Yoon（Kyung Hee Univ.）
2．〔招待講演〕 フレキシブルデバイスに向けた低温プロセス自己整合型 InGaZnO薄膜トランジスタ

○古田 守・戸田達也・辰岡玄悟・曲 勇作（高知工科大）
3．デバイスシミュレーションによる In-Ga-Zn-O 薄膜トランジスタのキャリア輸送メカニズムの解析─バックチャネ
ルキャリア濃度の影響─
○是友大地・戸田達也（高知工大）・松田時宜・木村 睦（龍谷大）・古田 守（高知工大）

4．High-k ゲート絶縁膜を有する自己整合四端子メタルダブルゲートNi-SPC LT poly-Si TFT
仁部翔太・○大澤弘樹・原 明人（東北学院大）

5．ポリシリコンTFTのスパッタ SiO2 ゲート絶縁膜への低温アニール効果
○玉城 光・井村公彦・岡田竜弥・野口 隆（琉球大）

6．レーザーアニール技術の高性能パワーMOSFETs プロセスへの応用 ○陳 訳・岡田竜弥・野口 隆（琉球大）
◎8日研究会終了後，懇親会を予定していますので御参加下さい．
☆SDM研究会今後の予定 〔 〕内発表申込締切日



5 月 19 日（木），20 日（金） 静岡大浜松キャンパス〔締切済〕テーマ：結晶成長，評価及びデバイス（化合物，Si，
SiGe，電子・光材料）及びその他

【問合先】
黒田理人（東北大）
TEL〔022〕795-4833，FAX〔022〕795-4834
E-mail：rihito.kuroda.e3@tohoku.ac.jp

☆OME研究会
【問合先】
鴻野晃洋（NTT）
E-mail：kohno.akihiro@lab.ntt.co.jp
染谷隆夫（東大）
E-mail：someya@ee.t.u-tokyo.ac.jp
梶井博武（阪大）
E-mail：kajii@oled.eei.eng.osaka-u.ac.jp
田口 大（東工大）
E-mail：taguchi.d.aa@m.titech.ac.jp


